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Forte Parceria com ICTs Coreanas




Alto nivel de Colaboracao com a Industria
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Acoplamento por RF

Dois chips conectados por uma antena no mesmo encapsulamento
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Tintas condutivas para antenas RFID
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Tintas condutivas para antenas RFID

Event Data View
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Simulacoes
Desempenho Térmico de Luminarias LED

Time=0s Surface: Temperature (degC) Max/Min Surface: Temperature (degC)
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